UL1000L

MODULATOR (DEMODULATOR)

KOLOWY

CHARAKTERYSTYKA UKEADU

Monolityczny uktad scalony ULIOOOL speilnia funkcje tranzystorowego modulatora lub

demodulatora kotowego w sprzgcie profesjonalnego uzytku.

Uklad jest produkowany w obudowie metalowej typu TO74 — rysunek P.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

WARTOSCI GRANICZNE PARAMETROW DOPUSZCZALNE
W EKSPLOATACJI (., .= +25°C)

Napiecie stale migdzy kolektorem a baza Ucg max

Napigcie stale migdzy kolektorem a podtozem Ucs max
Napigcie stale migdzy emiterem a baza Ugg max
Prad staty kolektora (jeden tranzystor) Lo iax
Moc strat w catym uktadzie (¢, = +100°C) Py sz
Temperatura pracy tamp
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (fm, = +25°C)

Prad zerowy kolektora

— Iz =0, Ugp = ¥ Icpo
Prad zerowy emitera

—Ic=0, Ugp = 1v Irpo
Prad zerowy kolektor — podtoze

—Iz;=0,I;=0, Us=95V !
Napigcie przebicia kolektor-baza

— Iy =0, I = 10 pA Uledero
Napigcie przebicia emiter-baza

—I.=0, I, = 0,2mA U(sr)EB0
Napiecie przebicia kolektor-emiter

—Ip=0, Ic = 10 pA U(sr)cko
Napiecie przebicia kolektor-podtoze

—Ig=0,I; =0, —Ig= 10 pA Ulsr)es
Statyczna warto§¢ wspdtczynnika wzmocnienia

pradowego

—I.=0,15mA, Up=5V haizs

Rdznica napieé statych miedzy emiterem a baza tran-
zystorow T3 i T4
— —Igs = —Igs = 0,15mA, Ucps = Ucpa =5V IUBE3—UBE4]
Roéznica napigé statych migdzy emiterem a baza
tranzystorow T'1 i T2
— —Igy = — Iz, = 0,15 mA, Uepy = Ucp, =5V ‘UBEI_ U1352|
Réznica statycznych warto$ci wspotczynnika wzmoc-
nienia pradowego tranzystoréw T1 i T2
— —1Igy = I, = 0,15 mA, Uepy = Ugpz =5V Ihzlm‘“h2wz|
Roéznica statycznych warto$ci wspdtczynnika wzmoc-
nienia pradowego tranzystoréw 73 i T4
— —Igz3= —Ipa = 0,15mA, Ucps = Ugpa =5V |h2183'—h21B4|
Wspdtezynnik szumow
— —Ig=0,15mA, Uy = 5V, f=1kHz,
BW = 200 Hz, R; = 1 kQ F
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ZASTOSOWANIE
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Modulator kotowy do zastosowania w telefonii no$nej

Napigcie sygnatu Us ~ 0,4 V
Napigcie nosnej U, = 0,3 V



